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摘要(译)

一种半穿透半反射式液晶显示装置，其包括：一上基板，一下基板，一
位于该上基板与该下基板之间的液晶层，一公共电极设置于上基板，像
素电极形成于下基板，该像素电极、公共电极及位于其中间的液晶层构
成多个像素区域，该每一像素区域具一反射区电极及一穿透区电极，其
中该液晶层的上下基板的配向摩擦方向夹角为0度至90度，该上基板外侧
设置有一第一上延迟片，该下基板外侧设置有一第一下延迟片。
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